
锗（Ge）晶圆规格

直径 2 INCH ~ 6 INCH

厚度 175um / 200um / 400um / 500um / 625um

类型 / 掺杂剂 Undoped N/Sb P/Ga

电阻率 (Ω・cm) ＞30 ＞0.005 ＞0.005-0.04

位错密度(/cm2) ＜3000 ＜3000 0

晶向 <100>,<111>

TTV ≤25μm

Bow ≤25μm

Wrap ≤25μm

表面状态 E/E,P/E,P/D

外延就绪 Yes


